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EXTRACTO DE L& DESCRIPCION

Se describe una placa electrofotogrdfica ambipolar
de caracteristicas ciclicas y de descarga mejoradas, provista de
una cava de aglutinante fqtosensible que comprende particulas de
sulfoselenuro de cadmio, (Cd Sx Sey) dispersadas en un material
aglutinante de matriz, activo, ambipolar, en una cantidad de entre
aproximadamente 10 y 15 % en peso de dicho aglutinante. Bl sulfose—
lenuro de cadmio tiene una relacién estequiométrica de azﬁfge reg-
vecto a selenio en la que x estd entre aproximadamente O,l>y 0,6
¥ ¥ se halla aprorimadamente entre 0,9 y 0,4, vara propoicionar
un pignmemnto de respuesta pancrdmdtica, ¥y el material aglomerante
matriz activo y ambipvolar comprende una mescla de entre aproxima—
damente 6 y 14 3 en veso de 2,4,7 trinitro~9-fluorenona en polivinil-
carbazol, para soportar la inyeccidén y el transvorte de kLuscos o
lagunas y elecirones de las particulas fotosensibles disnersadas
a través del aglutinante de matriz activo, al vroducirss la exposi-
cién en forma de imagen a una radiacidn, sin sustancial seneracién

de portadores de carga.

ANTERCwDINTES Y PLAK CEIERAL Dk L4 INVENCION

Bsta invencién se refiere a un material aislante folo-
conductor y ambivolar mzjorado qus, cuando se emplea como capa
fotoconductora para una placa xerogrdfica impresionada, nuestra ca-
racteristicas xerogrificas supcriores,

En el procedimilento de la xerografia, vor ejempvlo, segin
descrito en la Patente Carlson 2.297.691, se da a una dlaca xcrogri-
fica que comprende una cava de material aislante foboconductor sobre
una base conductora, una carga eléctrica uniforme sobre su superficie
¥y se expone a continuacién a un grafismo o dissfio de imagen de luces
¥y sombras, -del objeto corresvondiente, el original que se itrata de

reproducir, de ordinario mediante téenicas de proyeccién usuales,



10

15

20

25

30

-3 -

Bata exposicién descarga las zonas de la placa de acuerdo con la
intensidad de la radiacidn gue las alcanza y, vor consigulente,
crea una imagen latente electrostdtica sobre o dentro de la capa
fotoconductora correspondiente al grafismo de luz y sombra de la
imagen. E1 revelado de la imagen latente se efectda pvor medio de
un material finamente dividido, cargado electrostdticamente, tal
como un polvo electroscépico, denominado "toner" o polvo impresor,
gue se pone en contacto superficial con la capa fotoconductora y
se mantiene allf electrostiaticamente formando un grafisno corres—
pendiente a la imagen electrostdtica latente, La imagen revelada
en polvo impresor puede fijarse o hacerse permanente sobre 1la pro=—
pia placa xerogrdfica., Asimismo, si se desea aplicar la imagen xero—
gréfica revelada a papel, metal, chapa, pelicula de pldstico u
otro material de transferencia, podrd transferirse la imagen reve-
lada de la placa xerogrdfica a tal superficie de soporte, a la gue
podrs fijarse por cualquier medio convenlente,

Aun cuando se han indicado muchos materiales fotocon—
ductores aislantes como dtiles en el proceso de la xerografla, el
selenic en su modallidad amorfa se ha mostrado hasta shora como el
material preferido para ser ubilizado en un equivo xerogrdfico co-
mercial debido & su capacidad de impresidén de imagen de calldad
extremadamente alta, respuesta a 1la luz relativamente elevada,
capacidad para recibir y retener superficies de carga a potencia-
les diferentes, y ror su capacidad para ser empleado a altas velo-
cidades de ciclo para la reproduccién de las imégenes.

Si bien el selenio amorfo es con mucho el material
aislante fotoconductor méds extensamente utilizado en mdquinas xe-
rogréficas ugsadas comercialmente que emplean placas xerograficas
reutilizables, tiene el selenic amorfo ciertas caracterIisbicas

que han impulsado a los técnicos del ramo a buscar otros materiales
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que lo sustituyan, Por ejemnlo, el selenlo amorfo sélo es sen~
sible z la radiacidén de longitudes de onda menores de unos 580 na-
németros. Ademds, las placas xerogrificas hechas en selenio amorfo
son caras de fabricar, ya que el propio selenio resulta caro y
ha de aplicarse a un substrato de soporte mediante evaporacién al
vacio bajo condiciones de temperétura ¥ otras muy reguladas, por
ejemplo segin se indica en la Patente Keck n° 2,739.079. Ademds,
las capas de selenio amorfo son sélo metaestables vor récristali—
zar en formas cristalizadas inoverantes, a temperaturas 36lo lige-
ramente superiores a las que reinan en las méquinas de cd:ia Xero—
gréfica, Por otra parte, la superficie de una capa fotoconductora
de selenioc amorfo es relativamente blanda y fécilmente sujeta a
abrasién, lo que da como resultado el deterioro de la supefficie
de la placa, ¥y, por consigulente, de la calidad de la imagen.
Ademds de todo ello, los foboconductores de selenio
gmorfo, si bien producen copia lineal y otros originales de con-
traste en una forma excelente, presentan un margen dinédmico rela-
tivamente corto de aproximadamente 0,6 unidades de dencidad cuando
se usan -en combinacidén con vrocedimientos de revelado xerogrédfico
ordinarios, por ejemplo revelado en cascada, La amplitud dinéd—
mica de una placa xerogrifica parfiicular y de un sistema de reve~
lado segin les. aqui utilizade, significaauella amplitud o margen
de las densidades de la imagen original que producirg. un cambio
visible en lz densidad de la repvroduccién producida vor la placa,
siendo densidad = D = log l/R, donde R es igual a la razén de la
luz ré%lejada respecto a la luz incidente. Por ejemplo, en una su—
perficie muy densa de un original o reproduccién donde sbélo es re-
flejado al ojo del cbservedor una décima parte de la luz incidente,
R es igual a 1/10 y el log de 1/R, es decir, la densidad, natural-

mente, serd de 1. Una densidad de 1,3 tiene lugar cuando aproxima-
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damente se refleja hacia el observador 1/20 de la luz incidente.
Prdcticamente, las densidades de reflexién entre aproximadamente
1,2 y 1,5 o suveriores aparecen al ojo humanc como un negro muy
denso. AsI, puesto que generalmente se piensa que un sistema de
impresién de imagen dadorha de poseer una amplitud dindmica de
aproximadamente 1,2 o 1,5 o mds para producir una reproduccién
ténica de calidad, con una latitud total de contraste razonable,
vuede verse que la xerografia con placa de selenio amorfo *iene
serias limitaciones a este respecto,

Se ha comprobado asimismo que los fotoconduciores
de selenio amorfo se impresionan de vreferencia con carga vositiva,
debido a que tales fotoconductores tienen una amplitud:méyér de
transporte de carga para los huecos y uma amplitud de transporte
de carga menor para los electrones, En consecuencia, segin se ha
indicado, los fotoconductores de la presente invencién pusden car-
garse a cualquier polaridad, positiva o negativa, y seguir siendo
dtiles en xerografia, Esta caracteristica deseable ss denomina am—
bipolaridad.

lLas placas xerogrdficas de aglutinante orginico eléc—
tricamente aislantes, que contienen Sxido de zinc y otros pig~-
mentos, aunque relativamente econémicas, no se consideran por lo
general como drédcticamente reutilizables. Ademéds, es necesario
utilizar tan alto porcentaje de pigmento para lograr una sensibi-
lidad adecuada que es diffcil en las placas de 6xido de zinc con~
seguir superficies lisas que permitan una eficaz fransferencia de
polvo impresor ¥y una eficaz limpieza antes de un nuevo empleo,como
se requiere en la xerografia reutilizable, Por ejemplo, en una capa
ordinaria de aglutinante de 6xido de zinc, el pigmento de 6xido de
zinc puede comprender aproximadamente la mitad (aproximadamente

un 50 %) de la capa en volumen, consistiendo la otra mitad en una
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resina eléctricamente aislante. Este volumen relativamente alto

de pigmento es necesario vara asegurar que se formen una serie de
cadenas ininterrumpidas de particulas de pigmento en todo el grueso
de la capa aglutinante para itransvortar los portadores de carga.
Bs también igualmente importamte, vor lo menos, que las carac-—
teristicas de descarga fotoconductora cambien con el ciclo, ¥

qgue las placas nmuestren grafismos de conductividad residuales.de
anteriores imégenes, asi como niveles de aceptacidn de cafga redu-
cidos. Otro inconveniente en la utilizacién de las placar del tipo
6xido de zinc reside en el hecho de que generalmente vucden ser
sensibilizadas sélo por corona negativa y no por corona positiva,
debido a que con este tivo de placa, la conductibilidad en sombra
de las cargas positivas es inaceptable,

Asi, aunque algunos aislantes fotoconductores actidan
bien en xerografia, existe la continua necesidad de mejores mate—
riales aislantes fotoconductores para su uso en la fabricacidn de
vlacas xerogréficas utilizables en xerografia. En particular, serfa
sumemente descable el aportar una placa xerogrifica de %ino aglu~
tinante orgénico, que pueda sensibilizarse con cualquier polaridad
de carga, que sea reutilizable, que tenga una respuesta espectral
relativamente amolia, con una mayor amplitud dinfmica y que sea
relativamente f4cil y barata de fabricar,

En la solicitud de patente de EE.UU. n? 94.072, deposi-
tada el 12 de diciembre de 1970, se ha descrito un elemento foto-
conductor para aplicaciones xerogrdficas, que comprende una mezcla
de por:io menos dos pigmentos fotoconductores capaz de generar e
inyectar huecos o lagunas y electrones dispersados en una matriz
activa, un material aglutinante de transporte de carga, cavaz de
transportar huecos o electrones en respuesta a la radiacidn en forma

de imagen, E1 material aglutinante de matrisz activa allf descrito
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comprende en lineas muy generales una mezcla de aproximadamente 5
al5 % s de preferencia aproximadamente un 10 %, en peso, de 2,4,7
trinitro~9-fluorenona en polivinil carbazol; también en lineas muy
generales, diremos que la propvorcidén de adicién de la mezcla de pig—
nento o contenido total dé vigmento es de entre aproximadamente 2
¥ 10 partes de pigmento vor 100 partes de aglutiqante, en volumen,
En una forma de ejecucién preferida, uno de los pigmentos utilizados
en la capa de aglutinante, ademds del selenio y de la ftalocianina
es sulfoselenuro de cadmio (Cd-S-Se) en una proporcidén de veso de
1/2 a 5 partes por 100 partes de material aglutinante. Las‘ylacas
vroducidas con los materiales fotoconductores tinicos que qﬁedan des—
critos tienen superiores caracteristicas eléctricas y de impresidn
de imagen, son ouerativamente capaces de ser manivulados cdon carga
positiva o negativa y ello al tiempo gue muestran proviedades supe—
ricres de reciclado y otros asvectos funcionales de la xerografia,

La presente invencidén es una mejora sobre el material
fotoconductor Unico arriba descrito y presenta caracteristicas zero-
graficas mejores, incluyendo alia velocidad, alta reciclabilidad y
alta respuesta vancromitica. La presente invencidn com@ronds-un
material fotoconductor que utiliza eatos componentes dentro de bien
definidos limites eriticos para dar las caracterlsticas funcionales
me joradas arriba indicadas.

ks, »vor consiguiente, objeto de esta invencidn el anor-

tar un nuevo material fotoconductor aislante y procedimientos para

hacerlo y utilizarlo.

- Otro objeto ds esta invencién es el de avortar una placa
xerogrdfica en la que el foboconductor emplea un vorcentaje mpequefio
pero 6vtimo de un material de pigmento en un aglutinanite eléctrica-
mente aislante,

Otro objeto més de esta invencidn es el de aportar una



10

15

20

25

30

placa xerogriéfica que puede formularse a partir de sistemas de aglu-
tinante flexible, adecuada, por ejemplo, para ser utilizada en
configuraciones de placa xerogréfica del $ipo banda sin fin.

Otro objeto més de esta invencién es el de aportar
un fotoconductor aglutinaﬁte aislante con pigmento que es ambipolar
¥ que puede utilizarse para reproducir imdgenss positivas a partir

de originales positivos o negativos sin cambiar el revelador, la

magnitud del voltaje del corotrén, ni la exposicién.

Otro objeto més de esta invencidn es el de apn:%ér un
fotoconductor aglotinante aislante con pigmento qué es reciclable,
tiene superior velocidad y muestra una respuesta pancrométiqa en
el proceso de la xerografia.

Es también un objeto de esta invencién el aportar un
fotoconductor aglutinanie y akslante, con vigmento, que vesee una
gran amplitud dindmioca que permite su uso en la produccidn de..imagen
de fonglidad continua, o

Otro objeto més de esta invencién es el de aportar
un fotoconductor aglutinante y aislante, con pigmento,»que'es rela~-
tivamente fdeil y econémico de hacer, que no muestra coéréiones
geométricas en su fabricacién y que tiene propiedades mecdnicas su-~

periores.

RESUMEH DE LA INVENCION

De acuerdo con el presente invento, se aporta un nuevo
material fotoconductor gue comvrende amplitudes criticamente de-
finidas de componentes para brindar caracteristicas funcionales
me jores para la xerografia. Los componentes del nuevo material foto—
conductor comprenden un material aglutinante -de matriz activa, am—
bipolar, capaz de soportar la inyeccién de lagunas o electrones
¥y de transporiar los mismos bajo una amplia gama de condiciones

operativas, consistente en una mezcla de entre aproximadamente 6 a
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14 % en peso, de preferencia 8 a 12 % en peso, de 2,4,7 trinitro-
9-fluorenona en polivinilcarbazol, y sulfoselenuro de cadmio {(Cd
Sx Sey) dispersado uniformemente en una cantidad de entre aproximada—
mente 10 a 15 % en peso de dicho aglutinante, poseyendo el sulfo-
selenuro de cadmio unao reiacidn estequiométrica de azufre a selenio
en la que x estd entre aproximadamente 0,1 a 0,6 y y estd entre 0,9
¥y 0,4.

Las citadas amplitudss o mirgenes criticos arriba de—
finidos de componentes cooperan para producir un material fotocon-
ductor ambivolar y una placa de tales caracteristicas, de-;espuesta
pancromdtica mis rdpida, y que es reciclable sin un disefio de ima-
gen residual o fatiga a la sensibilidad importante. El anterior
efecto puede también caracterizar una imagen falsa o secundaria,

o retencidén de una imagen labente residual o imagen falsay que co-
rresponda a lag anteriores exposiciones de la placa y es un proble-~
ma particular con extenso reciciado de un material fotcconductor.
La presente invencién estiilibre.de imégenes falsas o secundarias
con cualquier polaridad de carga y muestra una amplitud grande de
operacidn, para formacién de imdgenes lineares o de tonalidad con-
tinua,

Las placas xprogrdficas hechas con el material foto-~
conductor perfeccionado que agqui se explica se fabrican con facili-
dad debido a su ndmero minimo de componentes, la necesidad de una
sola capa de material fotoconductor sin capacidad de evaporacién al
vacio, y también porque la capa foloconductora sélo requiere un
porcanfgje relativamente bajo de carga de pigmento con distribucidn
desordenada, en lugar de regulaciones geométricas precisas o es—
trictas de la carga de particulas de pigmentacién. lLa eficacia de
1la placa fotoconductora gue permite una carga méds baja de pigmento

fotoconductor estd, naturalmente, relacionada con la capacidad del
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material aglutinante para transportar de un modo eficaz ¥ efectivo
ya sean las lagunas o huecos electrénicos, ya los electrones, sin
pérdida de fluidez, durante la exposicidn a la imagen, y sin wna
funcionalidad importante como material fotoconductor intrinseco,
debido a una absorcién reiativamente pequefia de luz visible, lo

que contribuye poco a la fotogeneracidén de portadores,

BREVE DESCAIPCION D& 1OS PLANOS

La figura 1 representa el nuevo elemento fotégéﬁéﬁble
de la presente invencién y su estructura, L

La figura 2 representa las caracteristicas dé descarga
fotoinducida o velocidad del elemento fotosensible de la presente
invencién como funcién del porcentaje de 2,4,7 trinitro—9ffluore—
nona en el aglutinante de matriz activa,

La figura 3 representa la aceptacidén de carga inicial
del elemento fotosensible de la presente invencién como fﬁﬂcién del
porcentaje de 2,4,7 trinitro~9~fluorenona en el materiél.ﬁgluti—
nante de matriz activa, .

Las figuras 4(a) (b) y 6(a) (b) revresentan laé DPro—
piedades de ciclado del elemento fotosensible de la presente in-
vencién en funcidn del porcentaje de 2,4,7 trinifro—9-fluorenona
en el material aglutinante.

La figura T revresenta las proviedades de acepbacién de
carga del elemento fotosensible de la presente invencién en funcién
del porcentaje de sulfoselenuro de cadmio en el material aglubinante
¥y en comparacidén con elementos fotosensibles similares de la indus—
tria anterior.

La figura 8 revresenta la velocidad o caracterfsticas de
descarga del elemento fotosensible del presente invento en funcidn
del sulfoselenuro de cadmic en el maiterial aglutinante, y en com—~

paracidén con elementos fotosensibles similares de la industria an-
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terior,

Les figuras 9(a) (b), 10(2) (b) y 11(a) (b) muestran
las propiedades de ciclado del elemento fotosensible de la pre-
sente invencién en funcién del sulfoselenuro de cadmio en el ma~
terial aglutinante y en comparacién con elementos fotosensibles
similares de la industria anterior.

La figura 12 ilustra griaficamente la amplitud dindmica

del elemento fotosensible del presente invento, en comparacidén

A

con el selenio.

DESCATIPCION Dt LAS FORMAS Did BJECUCION PREFERIDAS

Con referencia a continuacién a la figura 1, diremos
que se ha representado en ella una placa xerogrifica 5 gue com=
prende una capa del nuevo matefial fotoconductor de la oresente
invencién 6 sobrepuesta a.la.capa conductora de la elec?ricidad 7.
En la practica corriente de la xerografia, la cava eléctricamente
conductora T es puesta a tierra durante una fase de carga, vara
facilitar la aplicacién de una capa sensiblemente uniforme de carga
sobre la capa de material 6. Pucde realizarse la carga d;‘la placa
5 de diversas maneras, por ejemplo frotande la capa 6 con una eg-
cobilla o cepillo blando o una piel de velo, o, de preferencia,
mediante técnica de carga en corona, segin descrito en las patentes
de EE.UU. 2.836.725 y 2,777.957. Tras cargar mediante una tdcnica
de carga en corona o vor el método que se elija, se expone la placa
a un grafismo de radiacién activadora en configuracién de imagen
vara descargar selectivamente la carga aplicada de las zonas de la
placa incidida por la radiacién activadora, en relacién con las
zonas no incididas vor la radiacidén activadora, y se forma por ende
una imagen electrostdtica latente sobre la capa 6,

A continuacién, se hace visible la imagen latente, es

decir, se revela, mediante contacto de la imagen latenie con el
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polvo imupresor, generalmente cargado electrostéticamente con una
polaridau opuesta a la polaridad de la imagen electrostdtica la—
tente, haciendo que el material se sostenga encima, siguiendo el
diseﬁo o grafismo correspondiente a la imagen latente.

Puede utilizarse cualquier sistema apropiado de reve—
lado para revelar imfgenes latentes sobre las placas de esta in-—
vencién y existen muchos sistemas de esta clase en la indusiria.
Por ejemplo, el sistema de revelado en cascada ha sido oﬁjé%b de
una extensa aceptacidén comercial y generalmente cqnsisteiéﬁihacer
fluir gravitacionalmente material revelador consistente«eb.dos ma=-
teriales componentes del tivo indicado en Walkup et al,:pgtente
2.638.416, sobre la vlaca xerogrifica que lleva la imagen latente,
Los dos comvonentes consisten en un polve impresor y en ﬁﬂ haterial
granular denominado "portador” o "vehiculo" y que al mezclarse adquie
ren cargas triboeléctricas de polaridades opuestas, En el revelado,
el componente polvo impresor, usualmente cargado con pqléiida&
opuesta a la de la imagen latente, es devositado sobre la imagen
electrostdtica latente, para hacer esta imagen visible.. .

intre los sistemas tipicos de revelado tenemos, vor
ejemplo, los procedimientos expuestos en las patentes Carlson
2.221,776, 2.551.582, 2,690,394, 2.761.416, 2.928.575; patentes
Gundlach 3,068,115 y 3.084.043, patente Mayo 2.895.847, y otras.

La imagen en polvo puede transferirse a continuacidn a
otra superficie de sopvorte a la gue se puede fijar por medic de va-
pores disolventes, calor u otro procedimiento adecuzdo que haga a

la imagen permanente, o puede Tijarse la imagen en volvo directa-
mente a la placa zerogrdiica ya sea como resultado del revelado, ya
en fase separada, a conitinuacidn,

.La capa T puede ser cualquier material adecuado conduc-—

tor de la elesctricidad, vor ejemplo la mayor pvarte de los netales, y
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la presente invencién no estd limitada a este respecto. EL alumi-
nio se ha empleado comercialmente de modo extenso en un elemento de
sovorte eléctricamente conductor, para la preparacidén de placas
xerogrdficas. No obstante, otros materiales aproviados a tal fin
son el niquel, el acero, el latén, el vidrio revestido de éxido de
estafio metalizado, los plésticos, las resinas plasticas semicon~
ductoras, el papel y otros,

La configuracién rigida o flexible de la plaéd'tél como
aparece en la figura 1 es sélo pvara fines ilustrativos, y;pﬁéde
variar extensamente la configuracién de la placa, que podié resen—
tar, vor ejemplo, la forma de un tambor rigide o flexible o.la
forma de una banda flexible sin fin, en curva de tipo tira "moebius®
o cualquier otra forma conveniente, :

Con particular referencia a la capa 6 y especiricamente

g los materiales que comprenden esta capa, diremos que &l presente

invento comprende una combinacidn mejorada de los componontes indica—
dog dentro de médrgenes criticamente definidos para producir propie-
dades inesperadas y sorprendentes. Los componentes incluyen un
material aglutinante de matriz activa capvaz de transporiar tanto
portadores de carga positiva como de carga negativa en respuesta a
a la radiacién actInica en configuracién de imagen, consistente en
una mezcla de entre aproximadamente 6 y 14 % en veso, preferente-
mente de 8 a 12 % en peso de 244,77 trinitro~9~fluorenona en polivi~=
nilcarbazol y un pigmento fotoconductor de sulfoselenuro de cadmio
(ca SX Sey) finamente dividido, uniformemente dispersado en dicha
matriz’activa en wna cantidad de entre aproximadamente 10 y 15 %

en peso, siendo capaz el material fotoconductor de generar e inyec-—
tar lagunas y electrones en la ciltada matriz activa constitutiva del
aglutinante, y que posee una relacidén estequiométrica de azufre/se—

lenio en la que x se halla entre aproximadamente 0,1 y 0,6 y y se
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halla entre aproximademente 0,9 y 0,4.

El uso de un aglutinante que es capaz de transportar
ambos tipos de portacores de carga da como resulta o wna placa
altamente reciclable, a cualquier polaridad, produciéndose asi
una placa de una gran amplitud overativa. Entre los componentes
que comprendenel aglutinante de matriz activa ambipolar del presente
invento, se encuentra una mezcla criticamente definida de entre
aproximadamente 6 a 14 %, de preferencia 8 a 12 % en peso de
2,4,7 trinitro-9-fluorencna que prdporoiona el transportexdé}el@; _
trones, en vpolivinilcarbazol que, vor su parte, transpor@a{iarla»
gunas. Es este porcentaje de 2,4,7 trinitro—9—f1uorenoné ;ﬁF) e}f
gue produce una matriz activa de éptima ambivolaridad s}; &Ee'éilo
afecte a la velocidad ni a la reciclabilidad., Dentro da'é§f§{£;gli—
tud inicialmente definida de TNF, la matriz overa ‘en el séntido de
transportar con la mixima eficacia cualguier polaridad de.sarga,
¥ sin que haya una generacidén de carga importante cuandQ,%e;exDOne
@ una gran amplitud de radiacién actinica, Ademds, dentro &é estos
limites de concentracidén de TNF, la matriz ambipolar coppé?a con
la citada amplitud de sulfoselenuro de cadmio (Cd Sx Séy):boseyendo
la relacién estequiométrica prescrita de azufre a selenio, con lo
que el fotoconductor compuesto tiene una buena reciclabilidad, con
una mejor acephtacién de carga, y una mayor velocidad para cual-
quier vpolaridad de carga.

El pigmento fotosensible que se dispersa en el material
de matriz activa ambipolar de polivinilcarbazol y 2,4,7 trinitro-
9—fluo£énona es un pigmenio de sulfoselenuro de cadmio (Cd Sx Se °)
que tiene una relacién estequiométrica narbticular de azufre/selenio
generalmente vrevarada segin deserito en la Patente de Estados Unidos
3.151.982, Segin va implicito en la férmula empirica, Cd Sx Sey, la

relacién estequiométrica de azufre/selenio que se desea en la presen-
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te invencién es aguélla en la que x esté entre aproximadamente
0,1y 0,6, y y quede entre avroximadamente 0,9 a 0,4 y preferible-
mente, agquélla en la que x esté aproximadamente en un valor de 0,2
¥ ¥ avroximadamente en un valor de 0,8, Esta rulacién estequiomé~
trica de azufre a éelenio proporciona un pigmento fotosensible
sinple, que tiene una respuesta pancromdtica, Asf, cuando se emplea
en un material aglutinante de matriz activa, el resultado es un ma-
terial fotoconductor de una mayor amplitud espectral operé%iva.
Ademds, esta relacién estequiométrica varticular de azufré[selenio
contribuye asimismo a la velocidad del material fotoconduc%er cuando
se utiliza en el material aglutinante de matriz active embipolar
descrito, ya que el pigmento descrito, debido a su respuesta pan-—
cromética, utiliza la luz blanca procedente de una fuenté>iﬁminosa
constante mucho més efectivamente que un pigmento o una mezcla de
vigmentos que posean una estrecha amplitud espectral.

Bl tamafio de particula del pigmento Cd Sx Séy que se
emplea en la presente invencién no es critico en la prdet .ca, si bien
debe ser menor que el grueso total de la capa de aglutinarie foto-
conductor. En general, sin embargo, la dimensién preferidérde par-
tIicula de pigmento serd de aproximadamente 2 mivras o menos.

El pigmento de sulfoselenuro de cadmio (Cd Sx Sey) es
afiadido a la citada mezcla ambivolar de polivinilcarbazol y 6 a 14 9
en veso de 2,4,7 trinitro-9-fluorenona, en una cantidad de entre
aproximadamnente 10 & 15 % en veso de dicha mezcla ¥y se dispersa
alll uniformemente., La mezcla descrita de polivinilcarbazol y 2,4,7
trinitro=9-Ffluorenona es capaz de soportar eficazmente la inyecoién
¥ transporte de cargas de cualquier volaridad del »igmento foto-
conductor descrito a través ds la mezcla, sin que haya una genera—
cién imvortante de portadores ds carga.

Los vorcentajes descritos de sulfoselenuro de cadmio,
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(ca S, Sey) que poseen la citada relacién de estequiometria
agufre/selenio son criticos en la vréctica de este invento ya

que los limites de vorcentaje descritos ds wun pigmento simple en
un material aglutinante de matriz activa se han revelado como
productores de un material aglutinante fotoconducﬁor mejorado

de proviedades supsriores, con inclusién de la aceptacién de carga,
velocidad y ciclado para cualquier polaridad de carsa. Ademés,
estos linites de vorcentaje de este pigmento varticular en &l ma—
terial aglutinante descrito vrovorciona un material fotoqqﬁductor
de vropiedades de velocidad y ciclado mejoradas, frente a un cle—
mento fobtoconductor tal como el de la solicitud de patente de EE.UU,
n? 94,072 que emplea un tivo similar de material ds matriéactiva,

pero con una mezcla de plgmentos, para lograr una respussba pancro-
1

mdtica o con un tipo de pigmento de sulfoselenuro de cadrio vresen—

te en una cantidad de menos de un 10 % en veso de dicho *agwutinante,
Estos porcentajes indicados de un solo @igﬁgﬁﬁb danade—
més como resultado un material fotoconductor de buenas propieda~
des mecénicas y de suverficie, proporcionando asi una;supéfficie
fotoconductora lisa y altamente funcional vara la forﬁécién ¥ reve-
lado de la imagen latente, con f4ecil y eficaz eliminacién del ma—
terial de revelado, Si el porcentaje del pigmento fotoconductor
descrito es superior a los limites expuestos, no sélo se reducen
las caracteristicas funcionales tales como la velocidad, y las
propiedades ciclicas, debido a un uso ineficaz del material agluti-
nante de matriz activa como medio de transvorte de carga, sino que
también disminuyen las vroniedades mecdnicas deseables tales como
la estebilidad y la adherencia al substrato. Por otra varte, si
el porcentaje es inferior a los lImites indicados, resultard un ma-
terial aglutinante fotoconductor de vropiedades de velocidad y ci= '

clica menores que un material aglutinante que posea el porcen—
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taje de pigmento indicado,

El material aglutinante foltoconductor de la presente
invencién vproduce ademds un elemento fotosensible, con una mayor
amplitud dindmica, en especial si se compara con el selenio amorfo.
La mayor amplitud dinémiéa del elemento fotosensible del presente
invento proporciona una revroduccién de tono de calidad, con una
total latitud de contraste, lo que hace que el elemento sea eminen-—
temente apropiado para una formacién de imagen de tono continuo,

Con referencia especificamente a la figura 12, diremos
gue se ha comparado en ella gréficamente la amplifud dinﬁiiéa con
la del selenio amorfo. Le amplitud dindmica se ha traszado en la
representacibén gréfica mediante la designacién de los pun%ds de
inflexién critica de las curvas (El Y Eg) algunas veces = uominados
"eabezal (El) y tpie® (EZ)’ y tomando después el log. de-esta di-
ferencia como representacién de la amplitud dindmica. De esta manera,
silse examina la curva A correspondiente al selenio amorfs, vodrd
verse que la amplitud dindmica es de aproximadamente entre 0,6 y
a,7 unidades, mientras que si se examina la curva B del elemento
fotosensible de la presente invencién, podri verse qua.laramplitud
dindmica de este elemento es de aproximadaments 1,5 unidades., Bs
evidente, pues, por esta comparacién, que el elemento de la pre-
sente invencidn tiene una mayor amplitud dindmica de ovePacién que
el selenio amorfo y que serd eminentemente adecuado para la for-
macién de imédgenes de tono continuo.

Puede verses, por consiguiente, que el material agluti-
nante fotoconductor de esta invencién incluye una combinacién de ma-
teriales especificos apuntados, dentro de un campo criticamente de—
finido para proporcionar propiedades inesperadas y sorprendentes,
con inclusién de una fdcil formulacién en la fabricacién, una con-

centracién de pigmento relativamente baja, con distribucién sélo ca—
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sual, sin que hayan de imponerse controles de geometria rigurosos,
respuesta pancromdtica mediante variaciones en la estequiometria
del pigmento, buena velocidad, acevtables caracterfsticas de des—
carga, con cualquier polaridad de carga, y mejores propiedades de
ciclado. |

Para una mejor comprensién de esta invencién, damos
los sigulentes ejemplos que describen diversos materiales fotocon
ductores objeto de la presente invencidn, sus proviedades y;prueﬁas
correspondientes. -

Los elementos fotoconductores de los siguientes Ejem—
plos 1 a 6 que fueron sometidos a las pruebas descritas, gq yrepa~-
raron en cada caso como sigue: -

Se preparé una solucién al 12 % en veso de r;Iivinilcar—
bazol en una solucidén disolvente que comprendfa, en peso; un 90 %
de tolueno y un 10 % de ciclohexanona destilada. Se agits asia
solucién por un perfodo de unas 6 horas, presentando azf una vis-
cosidad de unos 750 centipoise. En este punto, se aﬁadi§ ql 20T~
centaje en peso deseado de 2,4,7 trinitro~flucrenona bggédo en peso
de PVK, a la mezcla, y se agité durante otro periodo &9’172 hora.

Tras la disolucién de la 2,4,7 trinitro-9-fluorenona,
se afladié a la mezcla el yigmento de sulfoselenuro de cadmio
(ca Sx Sey) ¥ se agité durante otro veriodo de wmas 2 horas. Com-
pleftada la agitacidn, se removidé la dispersién resultante para
eliminar toda burbuja de aire producida, en cuyo momento la solucién
guedé lista vara revestir con ella un substrato debidamente preva-
rado,

En los presentes ejemplos, se empled un subsfrato fle—-
xible, tal como una placa de aluminio con grénulos de 6 milédsimas
de pulgada o una placa litogrdfica maestra de granulado similar,

En cada caso, se lavé primeramente el substratd con acebona, se secd
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con papel exento de pelusilla y se calenté a una temperatura li-
geramente superior a la ambiental para eliminar el disolvente rTe—
sidual,

4 continuacién della preparacién del substrato se
utilizé un aparato extensor Gardner para aplicar un revestimiento
del material fotoconductor sobre el substrato que se comvrobd va-
riaba entre 20 y 25 micras de grueso,

Tras el revestimiento, se calentaron las pelfculas a
aproximadamente 1002C durante toda la noche para eliminayr traszas
residuales de disolventes,

BJEMPIO T

Se prevaré una serie de siete placas segln queda des—
crito, vero variando el porcemtaje de 2,4,7 trinitro-9-Ilusrenona
sobre base de peso del volivinilearbazol en unos limites de 2 a
20 %, en 2, 5, 8, 10, 12, 15 y 20 %, El porcentaje dc pigmento de
sulfoselenuro de cadmio Cd SO,E Seo’8 se mantuvo constante al 12 %
en peso del material aglutinante preparado, siendo ¢l grﬁéso de la
capa fotoconductora generalmente de dimensiones situzdas entre las
arriba indicadas,

Para evaluar el efecto de la variacién de la concenbra-
cién de 2,4,7 trinitro~9~fluorenona sobre le funcionalidad xerogréi-
fica de los folto-recevtores preparados, se observé la curva de
descarga foto-inducida de estas vlacas, generalmente, y se analizé
seclin se describe més abajo cuando se cargaron las placas descritas
ya fuera en polaridad rositiva o en polaridad negativa,

Se empleé un aparato de carga por corotrén con pro-—
teccién a tierra, de un solo conductor, con un suministro de ener-
gla de alto voltaje, generador de emisidén corona del conductor del
corotrén, y se cargaron las siete placas a un votencial de super—

ficie avroximadamente uniforme (VD)’ tanto en polaridad positiva
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como negativa,

Tras de la carga, se expuso cada placa a una lémpara
de arco Xenon de 100 vatios, a itravés de la ranura de adnisién
de un monocromador adecuado vrovisto de una lente de cuarzo conden-~
sadora, siendo la intensidad luminosa del sistema del orden de
2 x 1014 fotones/cm2 nor seg. a 5400 i. Se dispuso después de wn
obturador electrénico para vroporcionar una forma de operar con
exposicién cronizada, y se iluminé cada placa durante perlodos de
tienno iguales.

Las comprobaciones eléctricas del cambio en el notencial
en las placas sc realizé medlante el uso de un comprobador de cir—
cuito blindado y un electrdmetro, referencidndose el cohbrobador
blindado con la puesta a tierra del sistema y conirolando'él cir—
culto del comprobador la carga del potencial segin se movia la pla—
ca cargada bajo el comprobador, lo gue permitia ohservar simulté-
neanente con iluminacién el verfil de descarga de cada nlaca.

EL cambio inicial en la tensién con respectp-al tiempo
(v) 0(%%) se midié vara cada placa mediante exvosicién a:la luz y
se dividié por el grueso de la capa fotoconductora (d);’hormalizén—
dose los cambios medidos al hacer vroporcionales las caracteristi-
cas de descarge Tespecto a la eficacia de quantum del material.

A continuacién se relaciona un vromedio de lectura de estos cambios

- . v .
nornalizzdos en voltaje 0y vara cada polaridad de carga, vara

los diversos porcentajes de 2,4,7 trinitro-9-fluorenona.

s
- a (voltios/seg,/micra

o T Positive Herativo
2 900 660
5 790 635
8 680 610
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10 600 580
12 520 545
15 470 470
20 100 285

:Con referencia ahora a la figura 2, diremos gque se han
representado los datos arriba medidos, gréficamente, para ilustrar
la criticalidad del porcentaje de 2,4,7 trinitro-9-fluorenona en
el aglutinante de matriz activa para proporcionar caracteriéticas
de descarga ¢6ptimas en cualquiera de las volaridades de qa%éa.
Puede verse por la figura 2 gque cuando se mantiené constante el
vorcentaje de Cd Sx Sey v se varia el % de THNE, el resu;tédo es
que se obtienen caracteristicas de demcarga éptimas con cualguier
polaridad de carga cuando el porcentaje de TNF en el aglutinante de
matriz activa es de entre aproximadamente 6 y 14 %, de preferencia
entre 8 y 12 %,

BJEMPIO 2

Las siete placas con porcentajes variados -de 29447
trinitro~9-fluorenona segtn descrito en el Ejemplo 1 ;p,QValuaron
a continuacién en cuanto a sus caractendbicas de aceptacidn de carga
para determinar el efecto del % de TNF sobre esta caracteristica
funcional. La aceptacién de carga de la placa se ha definido en
1lIneas generales como el campo méximo al cual podria cargarse la
placa, expresado como voltios/micra. Es esta una importante carac—
teristica funcional de las placas electrofotogréficas, ya que el
votencial inicial correspondiente, cuando se considera con otros
facto;;s determina el grado méximo de contraste que puede lograrse
durante el revelado de las imégenes electrostdticas. Se sometieron
las siete placas a una descarga desde un corotrén accionado a una
tensién de unos 9500 voltios, tanto en polaridad positiva(como e

gativa de carga y se midié la aceplbacién de carga con un electré—
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metro,

Con referencia ahora a la figura 3, diremos que la
aceptacidén de carga de las vlacas contentivas de los variados
vorcentajes de 2,4,7 trinitro~9-fluorenona se ha sefialado gré~
ficamente para cada volaridad de carga, con la intencién de deter—
niner la cantidad évtima de acentacién de carga equivalente para
ambas cargas, nositiva ¥y negativa, Puede tambidn verse en el
grédfico que la éptima acevtacién de carga y la equivalencic cantre
carga vositiva y negativa tiene lugar cuando el %5 de TP estd apro-
ximadamente entre 6 y 14 %, aunque se dan resultados superiores
cuando el porcentaje de THF es de entre aproximadamente 8 y 12 %
en veso, lo cual demuestra ademis las caracteristicas ambipolares
del aglutinante de matriz activa de la presente invencién, yue se
mantienen junto a las superiores caracteristicas Tuncionales xero—
gréficas, tales como la acevtacién de carga,

BJIIPIO 3

Para ilustrar el porcentaje évtimo de 2,4,7 trini-
tro-9~fluorenona que se precisa en el aglutinante de matriz activa
de la presente invencidn para avortar la ambivolaridad as¥ como
las deseables y mejoradas vropiedadew ciclicas, se sometieron las
siete placas descritas en gl Zjemplo 1 a una evaluacién de ciclo
tanto para carga vositive como negativa,

Para determinar el ciclado, se expuso cada vlaca a la
fuente de iluminacién sezin descerito en el Ejemplo 1, y se situé
sobre unz vlaca mévil que tenia una velocidad de avroximadamente
3,5 cm7éeg. Se empled un tiemnvo de unos 18 scgundos; en otras pala-—
bras, desde la primera exvosicién a la luz hasta la segunda, brans-
currié un perlodo de unos 18 segundos.

Cada placa fue ciclada 50 veces vpara cada polaridad de

carga y se observaron los cambios esvecificos tales como la acepta—
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cién de carga y la descarga fotoinducida, Con referencia ahora
especificamente a las figuras 4(a) (b), 5(a) (b) y 6(a) (b),diremos
que se han expuesto grificamente las medidas descritas, para cada
porcentaje de 2,4,7 trinitro~9-fluorenona y para cada polaridad de
carga., El eje y del gréfiéo representa la tensidén eléctrica de
superficie o potencial de la placa y el eje x representa el tiempo.
El primero, el décimo y el quincuagésimo ciclos se han representado
graficamente, En aqlellos.casos en que no haya habido cambiv en el
voltaje durante el perfodo medido de tiempo en hasta 50 ci01Q§, se
han suverpuesto como wna sola curva el primero, el décimo y el guin—
cuagésino ciclos,

Puede verse por las pruebas de ciclo expuestas; que
también se dan la estabilidad y sensibilidad éptimas en el ciclado
para cualquier polaridad de carga cuande el porcentaje de 2,4,7
trinitro-9-fluorenona es cn general de entre 8 y 12 % en peso del
aglutinante de matriz activa, ¥ que se dan una estabilidad y sensi-
bilidad excepcionales en ambas polaridades de carga cuando sl nor—
centaje de TNPF es de aproximadamente 10 %.

EJEMPLO 4

Se prevard después una seric de seis placas conforme al
procedimiento sefialado, seglin el Ejemylo 1, pero manteniéndose cons—
tante el vorcentaje de 2,4,7 tripitro-9-fluorenona en un 10 % en
peso del volivinilcarbazol para dar un material de mairiz activa am—
bipolar. Se varié, no obstante,el porcentaje de sulfoselenuro de
cadmio (C4d S

0,2
en veso del material aglutinante, siendo el grueso de la capa foto-

Seo,s) a concentraciones de 2, 5, 8, 12, 15 y 20 %

conductora de cada ylaca de dimensiones situadas entre las arriba
indicadas y voseyendo las densidades Spticas respectivas relacionadas

més abajo en los datos de las prusbag,

Se prezpard una placa adicional, asimismo, representativa
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del elemento fotoconductor descrito en la solicitud de patente

de EE,UU, n? 94.072, por Bean and Gundlach, para efectuar una

vrueba comparativa contra las referidas vplacas, a fin de ilustrar
las caracteristicas xerogréficas perfeccionadas de las placas
electrofotogrdficas de este invento. La placa descrita, de la in-
dustria anterior comprende una mezcla de aproximadamente un 10 %
en veso de 2,4,7 trinitro-9-fluorenona en polivinilcarbazol como
material aglutinante, llevando dispersada en su seno como vigmentos
fotoconductores avroximadamente 1% en peso de ftalocianina hp me—
t&lica, que se prepara seglin Patente de IE,UU. no 3.357.989, de
Byrne et al., 3 % en veso de selenio amorfo, ¥ 5 % en peso de sul-
foselenuro de cadmio. La capadgglutinante fotoconductor se prepara
en forma similar a la descrita en el yrocedimiento del Ejemplo 1

y segln se describe en la solicitud de patente de EE,UU. n? 94,072
de Bean and Gundlach y se reviste con ella un substrato de aluminio.

‘La citada placa y las sels placas Drecedeﬂtes;se eva~
luaron después en cuanto a su aceptacién de carga, de modo idéntico
al indicado en el Zjemvlo 2, ftanto vor lo que se referliz z pola~
ridad de carga vositiva como negativa, :

Los resultados de esta prueba se han ilustrado grifica-
mente en la figura 7, en la que puede verse que la aceptacidn de
carga 6vpbtima tiene lugar cuando el porcentaje de sulfoselenuro
de cadmio estd entre avroximadamente 10 y 15 % en veso de dicho
aglutinante y especificamente en 12 ¥ en peso. Asimismo, con refe—
rencla a la placa de la industria anterior més arriba descrita, di-
remoshéue la aceptacién de carga es mucho menor con el mismo porcen—
taje de sulfoselehuro de cadmio y acusadamente menor dentro de los
limites exvuesios de sulfoselenuro de cadmio de la presente inven=
cién, Las propiedades mejoradas de acepbtacidn de carsza de laz placas

de este invento sobre los materiales de la industria anterior se han
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ilustrado, pues, apropiadamente en la figura 7.
EJEMPLO

Las seis placas a que nos referimos en el Ejemplo 4,
con un porcéntaje variado de sulfoselenuro de cadmio, ademds de
la placa de la industria precedente descrita en el Ejemplo 4, fueron
evaluadas a continuacién en cuanto a caracteristicas de fotodes—
carga o velocidad segin sefialado en el Ejenmplo 1, vara ambas pola-
ridades de carga. EL %% o ¥ medido, normalizado, para el grueso de
capa, se . expresard mds abajo para cada placa, junto cor su absor-
cidén éptica avropiada.

.

7 (voltios

d seg.micra)
4 cd SxSey Pogitivo Hegativo Absorcidn 6ptica of (cm‘"l)
2 300 245 5,5 x 10°
5 140 385 1,07 x 10°
8 540 495 1,55 x 10°
12 610 595 2,55 x 10°
15 595 560 2,59 x 10°
20 495 425 3,98 x 10°
Industria an- 109 61 —

terior
Con referencia ahora a la figura 8, en la que se han
expresado las citadas lecturas medias gréficamente, diremos gque pue-—
de verse que los resultados Sptimos de velocidad o descarga se dan
cuando el porcéntaje de sulfoselenuro de cadmio estd entre 10 y 15%
en peso-del material aglutinante de matriz activa para ambas vpolari-—
dades de carga. Ademds, ver lo que se refiere a la placa de la in-
dustria anterior, pusde verse que se pfoduce una clara mejora en la
velocidad incluso con el mismo porcentaje de sulfoselenuro de cadmio

que con dicha nlaca de la industria anterior, y que incluso se logra
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un resultado mds importante cuando el sulfoselenuro de cadmio estd
presente en una cantidad de entre aproximadamente 10 a 15 % en peso
de dicho aglutinante.
EJEHPLO 6

Las seis Dlaéas a que se alude en el Ejemplo 4, con
los variados porcentajes de sulfoselenuro de cadmio, asf como la
placa de la industria anterior también descrita en el Ejemplo 4
fueron después evaluades en cuanto a sus propiedades ciciicas,
en ambas polaridades de carga, de modo similar al descrisc ea el
Ejemplo 3. ;

Con referencia ahora especificamente a las figuras
9(a) (v), 10(a) (b) y 11(a) (b), diremos que los resultados de las
pruebas de ciclado se han expuesto grdficamente de manera similar
a la anteriormente descrita con respecto al Ejemplo 3. s evidente
por los datos exvuestos que la estabilidad y sensibilided &ptimas
cuando las placas descritas se emplean de modo cIclico. tienen lugar
cuando el porcentaje de sulfoselenuro de cadmio estd entréﬁaprcxi—
madamente IQ ¥y 15 %, ¥ varticularmente en 12 %. Asimismo, con refe—
rencia a la placa antigua, diremos gue vuede verse que, aungue el
primer ciclo muestra buena sensibilidad, segin aumenta el ndmero de
ciclos, el efecto de este uso repetido sobre la sensibilidad se re-
fleja en una reduccidn de la estabilidad de la placa cuando se re-
cicla, Es asl evidente nor el mencionado test comvarativo que inclu-
so con un mismo vorcentaje de sulfoselenuro de cadmio, es decir,
5 %, se exverimenta una mejora en las propiedades de reciclado,
logréﬂéose una mejora dptima cuando el porcentaje de sulfoselenurc
de cadmio es de agroximadamente 10 % o més.

La acusada mejora en velocidad y vpropiedades ciclicas
del elemento fotosensible de la presente invencién sobre la indus-

tria anterior queda asi ilustrada con los citados Ejemples, asl como
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la criticalidad de los indicados parimetros operativos del nuevo
elemento fotoconductor de la presente invencidn.

Estos Ejemplos son mersmente ilustrativos de esta in-
vencidn y debe yuedar bien entendido yue pueden hacerse diversos
otros cambios en cuanto a detalles, materiales o fases ue se han
descrito, sin por ello apartarse del espiritu de esta invencidn,
¥y que se pretende que tales cambios y modificaciones gueden in-

clufdos en el campo abarcado por la presente memoria descriptiva
y reivindicaciones adjuntas.
En resumen, la Patente de Invencidn que se solicita

deberd recaer scbre las siguientes

REIVINDICACIONES

1. Un método de formacidn de imagen yue comprende:

(a) la aportacién de una place xerografica que posee
una capa de aglutinante fotosensible comprensiva de particulas fote
sensibles dispersadas en un aglutinante de matriz organica slec-
trénicamente activa, en una cantidad ae aproximadamente 1C a 155
en peso de dicho aglutinanve, consistiendo esencialmentie udichas
particulas fotosensibles en Cd Sx Sey, donde x estéi entre aproxi-
madamente O,1 y 0,6 ¥y ¥ estd aproximudamente enire C,9 y 04, con-
sistiendo esencialmente dicho aglutinante de matriz activa en aprg
ximadamente de 6 a 14 % en pesG Ge 2,447 trinitro=-9-fluorenons en
polivinilearbazol, siendo capaz el citado aglutinante activo de so
portar la inyeccidn de lagunas o huecos electrdnicos y electrones,
fotoexcitados, procedentes de dichas particulas fotosensibles, y
de transportarlos a través de ditcho material de matriz activaj

(b) cargar uniformemente dicha placa, ¥

(c) exponer dicha placa & una fuente de radiacidén a

la que el muterial aglutinante activo es sustancialmente transpa-~
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rente, con lo yue se produce la inyeccion y el transporte de las
cargas foiogensradas procedentes de dicho material fotosensible

a través de dicno material aglutinante de matriz activa, para for
mar una imagen slectrostética sobre aicha placa.

2. Bl método de la reivindicacidn 1, que incluyes ada-
mas el revelado de la mencionada imagen latente para hacerla vi-
sipls.

3« &1 método de la reivindicacidén 1, en el yue dicha
fase de carga se lleva a efecto a una polaridad negativa.

4. El método de la reivindicacidn 1 en el que dicha
fass de carga se lleva a sfecto a una polaridad positiva.

5. El método de la reivindicacidn 1 en el gue dicho
aglutinante de matriz activa consiste esenciulments en una mezcla
de entre aproximedamente 8 y 12 % en peso de 2,4,7 trinitro-9-
fluorenona en polivinilcarbazol.

6. 4l método de la reivindicacibn 5, en el jue
dicho wglutinante de matriz activa consiste esenclaluwente en una
mezcla de aproximsdamente 10 % en peso de 2,4,7 trinitro~9-fluore
nona en polivinilcarbazol.

7. El método de la reivindicacidn 1 en el jue dichas
particulas fotosansibles estdn presentes en una cantidad de aprg
ximadaments 12 % en peso del ciludo material aglutinante de
matriz activa.

8. El método de la reivindicacidn 1 en el yue dichas
particulas fotosensibles consisten esencialmente en Ca Sy Sey,
donde x es 0,2 y y es 0,8

Se reivindica por Ultimo como objeto sobre el yue ha
de recaer la Patenie de Invencidn yue se solicita: ' UN #ETODO

DE FORMACION DE IMAGEN "
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Todo conforme queda desorito y reivindicado en laz

presente Memoria Descriptiva que consta de veintinueve piginas
mecanografiadas y dibujus que se acouwpaiian.

Madrid, 19 de Julio 1973
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